Komunikat prasowy

KIOXIA testuje urzadzenia z wbudowana pamiecig Flash UFS w wersji
4.1

Nowe urzgdzenia UFS z 8. generacjg pamieci BiCS FLASH™® firmy KIOXIA to skokowy wzrost

szybkosci i wydajnosci energetycznej

Dusseldorf, Niemcy, 9 lipca 2025 r. — KIOXIA Europe GmbH ogtosita dzisiaj rozpoczecie fazy

testowej najnowszych urzgdzen z wbudowang pamiecig UFS (Universal Flash Storage®) w wersji
4.1, czym udowadnia swojg wiodgcag role w dziedzinie pamieci o wysokiej wydajnosci. Te
urzadzenia zostaly zaprojektowane z myslg o wymaganiach mobilnych zastosowan kolejnej
generacji, w tym zaawansowanych smartfonéw z wbudowang sztuczng inteligencjg, dzieki czemu

zapewniajg lepsze osiggi przy wyzszej wydajnosci energetycznej® w matej obudowie BGA.

Urzadzenia z pamiecig UFS w wersji 4.1 firmy KIOXIA integrujg innowacyjng pamie¢ flash 3D
BiCS FLASH™ i kontroler w obudowie zgodnej z normami JEDEC. Te nowe urzadzenia UFS
wykorzystujg pamie¢ flash 3D BiCS FLASH™ 8 generacji firmy KIOXIA®. W tej generacji
wdrozono technologie CBA (CMOS directly Bonded to Array), ktéra stanowi innowacje w zakresie

architektury, bedgcg istotng zmiang w konstrukcji pamieci flash. Poprzez bezposrednie
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potgczenie obwodéw CMOS z uktadem pamieci technologia CBA umozliwia znaczny wzrost

wydajnosci energetycznej, osiggow i gestosci pamieci.

Dzieki potgczeniu wysokiej szybkosci i niskiego zuzycia energii urzadzenia UFS w wers;ji 4.1 firmy
KIOXIA sg stworzone, aby uprzyjemni¢ uzytkownikom korzystanie z nich poprzez szybsze

pobieranie i ptynniejsze dziatanie aplikacji.

Kluczowe cechy produktu:
o Dostepne pojemnosci 256 i 512 gigabajtow (GB) oraz 1 terabajt (TB).
e Poprawa osiggdéw w poréwnaniu z poprzednig generacjg®:
- Losowa szybkos$c¢ zapisu: 512 GB/1 TB ok. +30%
- Losowa szybkos$¢ odczytu: 512 GB ok. +45%, 1 TB ok. +35%

o Poprawa wydajnosci energetycznej w poréwnaniu z poprzednig generacjg®:
- Odczyt: 512 GB/1 TB, poprawa o ok. +15%
- Zapis: 512 GB/1 TB, poprawa o ok. +20%

e Funkcja Hoist Initiated Defragmentation umozliwia opdznione odzyskiwanie pamieci,
co przektada sie na szybkg nieprzerwang prace w krytycznych momentach

e Zmiana rozmiaru buforu WriteBooster zapewia lepszg elastycznos¢, co przektada sie
na lepsze dziatanie

e Obstuguje standard UFS w wersji 4.1

e Zmniejszona wysokos¢ obudowy dla modelu o pojemnosci 4.1 w poréwnaniu z
poprzednig generacjg®

e Wykorzystuje pamie¢ flash 3D BiCS FLASH™ 8. generacji®™

.Nowe urzgdzenia z wbudowang pamiecig UFS w wersji 4.1 stanowi znaczace osiggniecie, ktére
umacnia wiodaca role firmy KIOXIA na rynku pamieci o wysokiej wydajnosci i pokazuje jej
zaangazowanie w wiodgcych innowacjach pamieci flash” — mowi Axel Stérmann, wiceprezes
oraz dyrektor ds. technologii w zakresie pamieci i dyskow SSD w KIOXIA Europe GmbH. ,Te
urzgdzenia, stworzone z wykorzystaniem pamieci 8. generacji BiCS FLASH™ i techologii CBA,
spetniajg wymagania przysztych zastosowan mobilnych kolejnej generacji, w tym sztuczng

inteligencje w urzgdzeniach, co oznacza istotny skok naprzéd w poréwnaniu z jej poprzednikami”.
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Uwagi:

(1) Tylko modele 512 GB /1 TB.

(2) Universal Flash Storage (UFS) to kategoria produktéw dla klasy wbudowanych pamieci zbudowanych zgodnie ze
specyfikacjg standardu JEDEC UFS. Ze wzgledu na swdj interfejs szeregowy rozwigzania UFS obstugujg petny
dupleks, umozliwiajgc zaréwno jednoczesne odczytywanie, jak i zapisywanie miedzy procesorem hosta a
urzgdzeniem UFS.

(3) Odpowiednio poréwnaniu z poprzednig generacjg urzadzenia 512 GB ,THGJFMT2E46BATV” i urzgdzenia 1 TB
,THGJFMT3E86BATZ" (tylko modele 512 GB / 1 TB).

(4) Poprzednia generacja urzadzenia 1 TB ,THGJFMT3E86BATZ".

* W kazdej wzmiance o produkcie KIOXIA: Gestos¢ produktu jest okreslana na podstawie gestosci uktadéw pamieci
w produkcie, a nie ilosci pamieci dostepnej do przechowywania danych przez uzytkownika korncowego. Pojemnos¢
uzytkowa konsumenta bedzie mniejsza ze wzgledu na ogélne obszary danych, formatowanie, uszkodzone bloki i
inne ograniczenia, a takze moze sie rézni¢ w zaleznosci od urzgdzenia hosta i aplikacji. Szczegétowe informacje
mozna znalez¢ w odpowiednich specyfikacjach produktu. Definicja 1 KB = 2410 bajtéw = 1024 baijty. Definicja 1 Gb =
2730 bitéw = 1 073 741 824 bity. Definicja 1 GB = 230 bajtow = 1 073 741 824 bajty. 1 Th = 2”40 bitow =

1099 511 627 776 bitow. 1 TB = 240 bajtow = 1 099 511 627 776 bajtow.

* Predkosci odczytu i zapisu sg wartosciami najwyzszymi uzyskanymi w okreslonych warunkach badawczych w
KIOXIA Corporation. KIOXIA Corporation nie gwarantuje takich samych szybkos$ci odczytu ani zapisu w przypadku
urzadzen indywidualnych. Szybkosci odczytu i zapisu moga sie rozni¢ w zaleznosci od uzywanego urzadzenia oraz

wielkosci zapisywanego/odczytywanego pliku.

* Nazwy firm, produktéw oraz ustug mogg stanowi¢ znaki towarowe podmiotéw trzecich.

* Nastepujgce znaki towarowe, nazwy ustug i / lub firm — JEDEC, JEDEC Solid State Technology Association — nie
sg stosowane, zarejestrowane, tworzone i/ lub nie sg wtasnoscig firmy KIOXIA Europe GmbH ani stowarzyszonych
spotek grupy KIOXIA. Moga by¢ jednak stosowane, rejestrowane, stworzone lub byé w posiadaniu osob trzecich w
réznych jurysdykcjach, a zatem by¢ chronione przed nieautoryzowanym uzyciem. Wszystkie inne nazwy firm,
produktow i ustug moga by¢ znakami towarowymi firm zewnetrznych.

O KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (dawniej Toshiba Memory Europe GmbH) jest europejskg spotkg zalezng KIOXIA
Corporation, wiodgcego na $wiecie dostawcy pamieci flash i dyskéw statych (SSD). Od czasu
wynalezienia pamieci flash NAND do dzisiejszego przetomu BiCS FLASHTM KIOXIA kontynuuje
pionierskie rozwigzania i ustugi w zakresie pamieci, ktére wzbogacajg zycie ludzi i poszerzajg horyzonty
spoteczenstwa. Innowacyjna technologia pamieci flash firmy, BiCS FLASHTM 3D, jest prekursorem
przysztych pamieci masowych w aplikacjach o duzej gestosci, w tym zaawansowanych technologicznie
smartfonach, komputerach osobistych, dyskach SSD, w branzy motoryzacyjnej oraz w centrach danych.
Odwiedz nasza witryne KIOXIA
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Dane kontaktowe do publikacji:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf, Niemcy
Tel: +49 (0)211 368 77-0

E-mail: KIE-support@kioxia.com

Dane kontaktowe w przypadku zapytan redakcyjnych:
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-mail: lenal.hoffmann@kioxia.com

Wydawca:

Birgit Schoniger, Publitek

Tel: +49 (0)4181 968098-13

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com
Strona internetowa: www.publitek.com
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